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1. A Figural mostra um carregador de baterias de 12V. se V, é uma sendide
com amplitude de 24V encontre o periodo em que o diodo conduz, a corrente

de pico e a tensao reversa maxima no diodo.
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Figura 1: exercicio 1.

2. Calcule a tensao V e a corrente I nos circuitos da Figura 2.

Figura 2: exercicio 2.



3. Para um MOSFET operando em saturacao, como Ip muda se:

(a) O comprimento L do canal dobra
(b) A largura do canal W dobra

(¢) A tensao V,, = Vs — Vi, dobra
(d) A tensao Vpg dobra

(e) Todas anteriores ao mesmo tempo

4. Determine os valores de Rp e Rg para que Ip = 0,4mA e Vp = 0,5V no

circuito da Figura 3. V; = 0,7V, K!, = 100pA/V? L = 1pum and W = 32um
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Figura 3: exercicio 3.

5. Vemos que, nos tultimos anos, o tamanho do gate dos transistores tem di-
minuido, entretanto a tensao de alimentacao e a frequéncia méxima de
operacao tem se mantido a mesma. Explique por que a tensao de alimentacao
e a frequéncia maxima tem sido restritas embora a diminui¢ao do gate. Qual
a vantegem da diminuicao do gate se a tensao e a frequéncia continuam

constantes?



